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Schnelle Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Mennstrom 400 mA

—

period. Spitzensperrspannung 50...600 ¥
e es*

Kunststoffgehiuse 3 @ = 6,35
56 A 2 nach DIN 41 883
Gawichtca. 04 g
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In listenméBiger Ausflihrung werden
diase Gleichrichter gegurtet geliefert.
Maheres siehe unter ,Gurtung”.

i

Grenzwerte
Typ periodischer
Spitzensperrspannung
Unan V
1PE43 80
1P 644 100
1PB45 225
1PE48 300
1P 64T 400
1P 649 600
periodischer Spitzenstrom lerm 21 A
bel 8 <40% f >15 Hz
StoBstrom filr eine 50-Hz-Sinus- lesm 15 A
halbwelle ausgehend von Ty = 25 °C
Sperrschichttemperatur T 150 “C
Bertriebs- und Lagerungs- Tu.Ts =565.+150 “C
temperaturbereich

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrédhte in 10 mm Abstand vom Geh&use
Umgeabungstemparatur gehalten wearden.
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Kennwerte

Nennstrom
bei Ty = 45°C

Durchla@spannung
bellr=1AT;=25°C

Sperrstrom bei Uggys und
T;=25°C

Sperrverzug

beim Umschalten von
le=10mAaut /g =10 mA
bisig = 1 mA

Warmewiderstand

Sperrschicht - umgebende Luft

Irav 400 1)
Ug <1,5
In <5

tr <500
Rihu <801)

ma

WA

ns
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1) Diesar Wert gilt, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom Gehéuse
auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

DurchlaBkennlinien

1P BL3 BLT 649

w4

=125°C

zuléssiger Richtstrom in Ein-
wegschaltung in Abhénglgkeit
von der Umgebungstemperatur
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